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Table 1. Advantages of TMP112 versus TMP102

SOTS63 12 0.5°C: {0°C to 65°C}
TMR112 SMBus 12%16%06 bt BN Lt 0.0625°C 1°C: (40°C to 125°C) .
fc SOTS63 1268 2C: {25°C 1o B5™C)
TPl SMBus 12%16%06 1A bk Any 0.0825°C 3C: (40°C 10 125°C) o
i
Diode
soL O-Y | Temp. Contral | 18 5 gpa
Sensor
Ax )
e O3 | ap e | OV
Converter
3 Corfig. 4
AtERT O | osc and Tomp.| | 2O ADDO
Register

128 0111 1111 1111 7FF
127 9375 0111 1111 1111 TFF
100 0110 0100 0000 840
80 0101 0000 0000 500
75 0100 1011 0000 480
50 0011 0010 0000 320
25 0001 1001 0000 180
0.25 0000 0000 0100 004
[ 0000 0000 0000 000
025 1111 1111 1100 FFC
25 1110 0111 8000 E78
55 1100 1001 0000 C90

{1} The resolution for the Temp ADC in Iinternal Temperature mode is 0.0625°C/count.

12 bits ou (13 bits) du registre de température en lecture seule (les 4 bits de poids faible sont a zéro). Le contenu du
registre est transmis sur deux octets MSByte puis LSByte. Représentation en complément & 2. Voir doc p7.

Table 4. Address Pin and Slave Addresses

1001000
1001001
1001010
1001071 scL
Transactions (lecture de la température
Pointer
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I l Figure 12. Internal Register Structure
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